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La presente invencidn se refiere a circui—'
tog para percihir o detectar sefiales de por lo menos un
valor minimo prefijado, y mds en particular a circuitos
para detectar seiflales de informacibdn de una u otra polari=
dad, con exclusidén de ruidos o perturbaciones y otras se=-
fiales no deseadas, durante la lectura de dispositivos de
almacenaje de informacidn.

Hay muchas situaciones en las cuales se ge-
neran o existen sefiales de informacidn, portadoras de un
contenido u otra significacibn, en presencia de sefiales no
deseadas, tales como las denominadas de "ruido" a pertur-
bacibn, y similares. En tales situaciones es ﬁreciso tiw
picamente habilitar unas disposiciones para reconocer la
presencia de las seifiales deseadas, con exclusidn de todas
las demis.

En una memoria de nlicleos, por ejemplo, la
interrogacibn de un nicleo magnético particular puede dar
por resultado la generacibn de una seiial en una linea de
percepcidn asociada, segiin el estado informativo del nfi~
cleo. EL proceso de interrogacidn d& lugar, tipicamente,

a la generacidn de un ruido considerable gque, de ser detec

tado o percibido, podria conducir a la determinacibn erré-

nea de que hay presente una seifial de informacidn. Una de

"las maneras de superar este problema consiste en el empleo

de un circuito perceptor o detector que responda a todas
las sefiales de un valor o amplitud por lo menos igual a uan
valor de umbral prefijado, rechazando todos los demds.
Para separar el ruido o perturbacidn no coincidente en el
tiempo con las sefiales buscadas, se utilizan métodos de iﬁ

pulsos selectores o de "estrobo". Cuando las sefiales de
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informacibn deseadas aparecen en forma bipolar, el cir?ui
to pereceplor debe ser capaz de responder a las sefiales de
una y otra polaridad.

Los circuitos perceptores usuales padecen
de cierto nlmero de limitaciones, que pueden hacerlos ing
ficaces o iniitiles para ciertas aplicaciones. Una de es=~
tas limitaciones, que adquiere particular importancia en
la percepcidn de sefiales de lectura de una memoria de-nii-
cleos, pqr'ejemplo, es la susceptibilidad de los circuitos
usuales a las amplias variaciones producidas en sus umkra-
les operativos por factores de inestabilidad (arrastre o
"deriva") y otros inherentes a los circuitos. Las sefiales
de perturbacién presentan con frecuencia amplitudes de or-
den préximo al de las de las sefiales de informacibn. Por
consiguiente, una reduccidn en el umbral de circuito, de-
bida a factores tales como las variaciones en la alimenta-
¢idn de energia, puede dar lugar a la falsa deteccidn de
una sefial de ruido. De igual modo, un aumento en el um-
bral puede acarrear un fallo de reconocimiento de una se-~
fial de informacidn que tuviera una amplitud relativamente
baja.

Los circuitos de percepcidn o deteccibn usug
les resultan a menudo deficientes en otros aspectos, entre
los que se incluye su aptitud para responder de manera po=-
sitiva a las sefiales de amplitud adecuada, aun cuando los
umbrales operativos se mantengan al nivel deseado. Asi,
los elementos de interrupcibn o conmutacidn pueden dejar
de responder a sefiales de informacidén de amplitud adecuada
pero de duracidn relativamente breve, dejando que aparezcan
las sefiales sin la generacidn de unas Lydicaciones de sali
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da corregpondientes. Las medidas adoptadas para uejorar
ei funciouamiento d2 los circuitos detectores suelen vee—
nir acompaiadas de considerable coste y complejidad de ciﬁ
cuitos, factores que adquieren particular significacidn
cuando se considera que pueden necesitarse muchos de ta-
les circuitos par percibir las sefiales de lectura proceQ
dentes de una sola disposicidn de memoria.

Conforme al presente invento, se disponea
circuitos detectores o perceptores de construccidn rela-
tivamente sencilla y que, sin embargo, funcionan de mane-
ra positiva utilizando umbrales operativos relativamente
insensibles a variaciones comunes del circuito, tales co-
mo las perturbaciones en la alimentacidn de energia. En
una de las disposiciones preferidas para detectar seiiales
de entrada bipolares, las corrientes que circulan por dos
caminos diferentes partiendo de una fuente de suministro
de corriente constante se hacen variar de manera diferen-
cial por la accidn de sefiales entrantes, de modo que una
sefilal de una polaridad dada produzca en la corriente que
circula en uno (primerc) de los caminos un aumento, de una
magnitud determinada por la amplitud de la sefial, y produz
ca en la corriente que circula por el segundo camino una
disminucidn, de una magnitud esencialme;ﬁe igual. Las sé
flales de entrada de la polaridad contraria producen en la’
corriente variaciones similares pero de sentido opuesto,
de modo que la corriente del segundo camino aumenta y la
del primer camino disminuye.

Conforme a la invencién, las variaciones de
la corriente gue circula en los dos caminos diferentes ge

utilizan para obtener unas tensiones variables de polari=
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zacidn, por medio de una pareja de resistencias acopladas

en sacie er cada uno de los caminos de corriente, La cai

. da de tensibn producida en bornes de la primera resisten-

cia de cada pareja di una tensidn de polarizacién propor-
cional a la corriente del camino asociado, y que varia di
rectamente con ella. La caida de tensibn total en ambas
resistencias de cada pareja di asimismo una tensidn de po
larizacidn propprcional a la corriente del camino asocjia-
do, ¥y dine;tamente variable con ella. La diferencia entre
I calda de tensidn en bornes de la primera resistencia de
una pareja y la calda de tensidn en ambas resistencias de
la otra pareja, para corrientes iguales, define un umbral
operativo en funcidn de la variacibn diferencial de co-
rriente necesaria para hacer que las cafdas de tensién sean
por lo menos iguales entre si. Las seflales de entrada de
amplitud suficiente para provocar esta variaci8n diferencial
en las corrientes se perciben o detectan, con exclusidn de
las senales de entrada de menor amplitud. Las resisten~
cias son de valor constante, y el umbral proporcionado por
las diversas cafdas de tensidn producidas en aquellas per-
manece constante en ausencia de variaciones de nodo comln,
tales como las producidas en la corriente total que reco-
rre los dos caminos diferentes. De presentarse una varia-
cibn de nodo comflin, la variacibn de umbral resultante es
lineal. Los efectos de tal variacidn de umbral son ademis
anulados por los transistores empleados para hacer variar
diferencialmente las corrientes. Asi, si la corriente to-
tal de los dos caminos diferentes aumenta, el aumento re-
sultante en la ganancia de los transistores provoca un auw
mento correspondiente en la variacidn diferencial -de las
374407
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corrientes, para una seflal de entrada de un valor dado.
Les sefiales de entrada de amplitud suficieé
te se detectan, con arreglo al presente invento, usando
un par de dispositivos biestables con acoplamiento cruza-
do entre las parejas de resistencias opuestas, de manera
que cada uno sea capaz de responder a la caida de tensidn
existente en bornes de la primera resistencia de una ds
las parejas y a la calda total de tensibn en ambas resis-
tencias de la otra pareja. Cada dispositivo biestable,
que estd normalmente polarizado hacia uno (primero) de sus
estados, es capaz de funcionar polarizfndose hacia un se~
gundo estado siempre que las dos caldas de tensidn a las
que es capaz de responder alcancen una relacidn prefijada.
Cada dispositivo biestable puede comprender un par de traé
sistores polarizados uno (primero) de ellos por la caida

de tensidn en la primera resistencia de una de las parejas

de resistencias, y el otro o segundo por la calda de ten-

sibén en ambas resistencias de la otra pareja. En ausencia
de una sefial de entrada de amplitud suficiente, la cafda
de tensidn en la pareja de resistencias excede de la calda
de tensidn en la primera resistencia, polarizindose los
transistores primero y segundo, respectivamente, a conduc-
cidn y no conduccidn. Al llegar las caidas de tensidn a
ser por lo menos iguales en respuesta a una seifial de entré
da de amplitud suficiente, en cambio, el segundo transis-
tor empieza a conducir y el primero empieza a dejar de coé
ducir. Con arreglo a una caracterfstica de la invencidn,
los dos transistores funcionan en regeneracidn. El camino
de conduccidn del segundo transistor incluye la primera ré
sistencia, y al aumentar la conduceibn del segundo transis
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E tor, el aumento resultante en la cafda de tensidn en bor-
% nes de la resistencia tiene por efecto polarizar afin mis
. el primer transistor hacia la no conduccidn,

Con arreglo a otros aspectos de la inven-

5 ¢ibn, cada dispositivo biegtable puede acoplarse de mbdo
que polarice a conduccidn un transistor asociado, dando
una seiial de salida siempre qgue conduzca el segundo tran-
sistor del dispositivo biestable. El dispositivo biesta~
ble, ademég, puede hacerse inoperante durante ciertos pe~

10 rfodos en los que pueda haber presentes sefiales muy graa-
des de ruido u otras no deseadas en la entrada del circui
to, mediante el recurso de acoplar los emisores de los
transistores primero y segundo del mismo a un terminal co
min., En ausencia de una sefial selectora o de "estrobo",

15 la tensidn en el terminal comin es alta, y ninguno de los
transistores puede conducir. Durante los intervalos de
tiempo en Ios gue sea mis probable la presencia de seflales
a detectar, mientras no lo sea la de las seiiales de ruido
de amplitud grande, se aplica una seiial selectora o de "es

20 trobo" para rebajar la tensibn del terminal comlin, permie-
tiendo que conduzca el uno o el otro de los transistores.

Los indicados y otros objetos, rasgos carag
ter{sticos y ventajas de la invencidn se irfin desprendienw
do de la siguiente descripcidn de una forma preferida de

25 ejecucibn del invento, ilustrada en los dibujos adjuntos,
en los cuales:

-~ la figura 1 es un esquema funcional o por
bloques de una disposicidn preferida de circuito detector
conforme al presente invento; y

30 ~ la figura 2 es un esqguema de un circuito

. - 374407
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particular realizado conforme a la disposicidbn de la fig.
1 2 alusirado en conexidn con parte de una memoria de né-
cleos,

Una de las formas preferidas de circuito
detector conforme al presente invento es la ilustrada en
forma de esquema funcional en la figs 1. En la disposi-
cibn de la fig. 1 hay una fuente de suministro 10 de seiia=-
les de entrada, acoplada para hacer variar diferencialmen
te las corrientes gue circulan por dos caminos difereptes
12, 127, procedentes de una fuente de corriente 16. La
fuente 10 de sejiales de entrada puede comprender cualguier
dispositivo apropiado, tal como una memoria de nficleos,
una memoria de pelfcula delgada, o una memoria de exclusi-
va lectura (ROM), para dar sefiales de entrada a percibir
o detectar con exclusidn del ruido y de otras sefiales no
deseadas. Las seiiales de entrada que vienen de la fuente
10 se suponen de naturaleza bhipolar y, por consiguiente,
la fuente 16 de corriente diferencial se representa en la
fige 1 como dotada de dos entradas diferentes 18 y 187,
Ahora bien, como se desprenderi evidentemente del andlisis
gque sigue, la invencidn puede utilizarse tambidn con sefia=
les de entrada unipolares,

La fuente 16 de corriente diferencial man~
tiene a un valor rellativamente constante la corriente total
que circula por los dos caminos diferentes 12, 12°. Al
aplicarse una sefial de entrada de una primera polaridad a
la fuente 16 de corriente diferencial, por medio de la en-
trada 18, la corriente del camino 12 aumenta en una magni-
tud directamente relacionada con la amplitud de la sefial
de entrada, y la corriente del camino 12 disminuye en una

374407
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: magnitﬁd sensiblemente igual, Del mismo modo, al aplicar-
: s6¢ una sefial aw ~ntrada de la polaridad contraria por me-
dio de la entrada 18‘, las corrientes de los caminos 12’
y 12 sufren respectivamente un aumento y una disminucidn,
5 en magnitudes que dependen de la amplitud de la sefial de
entrada.

El camino de corriente 12 incluye una fuen
te 20 de tensidn de polarizacidn, capaz de responder a la
intensidad de corriente, para proporcionar respectivamen-

10 te unas tensiones de polarizacidn primera y segunda a un
par de circuitos de blogueo o retencidm 22 y 22°, regene-
rativos y capaces de responder a un umbral, intercalados
en los caminos 12 y 12°, Las tensiones de polarizacibn
primera y segunda varfan en proporcién directa con el va-

15 lor de la corriente del camino 12, El camino de corrien-
te 127 incluye asimismo una fuente de tensibn de polariza
cibn 20” capaz de responder a la intensidad de corriente
y capaz de funcionar dando unas tensiones de polarizacidn
tercera y cuarta a los circuitos de bloqueo 22° y 22, reé

20 pectivamente., Las tensiones de polarizacibn tercera y
cuarta varian en proporcibdn directa con la intensidad de
corriente del camino 127,

Cuando en los caminos 12, 127 circulan co=
rrientes iguales, las tensiones de polarizacibn segunda y

25 cuarta son esencialmente del mismo valor y sobrepasan los
valores de las tensiones de polarizacidn primera y tercera,
que también son esencialmente iguales. Los circuitos de
bloqueo 22 y 22°, que son en esencia unos dispositivos bi~
estables, adoptan un primer estado, o de reposicidn, en

30 presencia de una tensidén selectora o de "estrobo" proceden

12-2-70 . 9746497



aplinarse vna sehal de entrada en la entrada 18, aumenta A
la tensidn de polarizacidn primera y cuarta y disminuye
debido a las variaciones resultantes en las corrientes de.
5 los caminos 12, 12°, Si la amplitud de la sefial de entra
da es por lo menos igual a un valor mfnimo o de umbral
prefijado, la primera tensidn de polarizacidn que viene de
la fuente 20 aumenta hasta un valor por lo menos igual al
de la cuarta tensibén de polarizacidn, simulténeamente~ﬁe-
10 creciente, gque viene de la fuente 20°; y el circuito de-
blogueo 22 responde cambiando o pasando de su primer eété
do (de rcposicidn) a un segundo estado (de activacidu) y
dando una sefial de salida a un diSpOSitiVO de utilizacibn
26 de las sefiales de salida. El circuito de la fig. 1
15 responde de igual manera a una sefial de entrada, de pola-
ridad contraria, que aparezca en la entrada 18”; de modo
que la tercera tensidn de polarizacibn, procedente de la
fuente 207, aumenta hasta un valor por lo menos igual al
de la segunda tensidn de polarizacidn, simultaneamente de
20 creciente, que viene de la fuente 20, activando el circuito
de blogueo 22° y dando una sefial de salida al dispositivo
26 si la amplitud de la seifial de entrada ‘es por lo menos
igual al valor de umbral. Los valbres relativos de las
tensiones de polarizacidn a las cuales son capaces de reé
25 ponder cada uno de los circuitos de blogueo 22 y 227, de-
finen unos umbmles operativos relativamente insensibles a
las variaciones comunes de los circuitos, como se describe
mis adelante en relacidn con la fige. 2.
La fuente 24 de sefiales de frangueo de paso
30 refuerza el funcionamiento del circuito para ciertas apli=~

. 374407
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caciones, tales como las de deteccidn de las sefiales tomg‘
j das ver lectura de una memoria de nficleos. Asi, cuando
‘exista la probabilidad de que antes o después de la sefial
deseada a percibir se produzca una seifial de ruido o pertur
5 baciln, de amplitud relativamente grande, los circuitos
de bloqueo 22 y 22 gon efectivamente inhibidos por la
fuente 24, de manera que no pueden responder gino durante
el intervalo de tiempo en que es probable que se presente
la sefal: deseada,

10 Los circuitos de bloqueo 22 y 227 son rege
nerativosg, en el sentido de que las dos tensiones de polg
rizaciébn a las cuales es capaz cada uno de responder adlo
tienen gue llegar a un nivel que sea esencialmente el mis
mo para uno que para otro. En este punto, el circuito 22

15 o el 227 funciona aumentando la tensidn de polarizacidn
primera o tercera, lo que da la seguridad de adoptarse el
segundo estado.

El dispositivo 26 de utilizacibn de las se
flales de salida puede comprender una disposicidn cualquie

20 ra apropiada para utilizar las sefiales percibidas proce-
dentes de la fuente 10. El dispositivo 26 puede distin-
guir las sefiales de entrada a base de su polaridad, de mo
do que una seiial procedente del circuito de bloqueo 22 in
dica que la seiial de entrada es de polaridad posgitiva,

25 mientras una sefial procedente del circuito 22° indica la
presencia de una seiial de entrada negativa. Ahora bien,
para la mayorfa de las aplicaciones del circuito de detec
¢idn, la polaridad de las sefiales de entrada no hace al
caso, siendo consideracibn principal la de si existe o no

30 sefial de entrada durante un intervalo de tiempo determina
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do en particular. En tales situaciones, el dispositivo

de utilizacidn 25 no busca determinar la polaridad, sino

simplemente responde a la presencia o ausencia de sefial

procedente de uno u otro de los circuitos de blogueo 22
5 y 227,

Una de las formas preferidas de ejecucidn
de la disposiciln de la fig. 1 es la que se ilustra eséﬁg
méticahente en la fige 2 en unidn de una memoria de nﬂcleos.
La memoria de nficlcos, que en este caso comprende la £ﬁen~

10 te 10 de sefiales de entrada, incluye una linea %40 acopla-
da en serie entre las entradas opuestas 18 y 18’ de 1la
fuente 16 de corriente diferencial. La linea 40, qug pde-
de comprender la de percepcidn/inhibicién de un plano par-
ticular determinado de una memoria de nficleos tridimensio-

15 nal, enlaza una pluralidad de nlicleos magnéticos 42 en el
plano de memoria. Durante la inscripcidn, la linea 40 pué
de usarse como linea de inhibicidn, impidiendo la conmuta
cidn o cambio de condicién de los nlicleos asociados 42,
Durante la lectura o la interrogacibn, las 1lineas de exci

20 tacibn de X e Y (no representadas en la fig. 2), que enlé
zan unc de los nlicleos 42 seleccionade en particular, se
excitan para determinar si el nficleo sq,ﬁalla en un parti
cular estado de magnetizacibn que'indique tener almacenado
un "1", o bien en un estado opuesto que indique la existeé

25 cia de un "0" almacenado en el mismo. Durante esta opera-
cibn, la linea 40 funciona como linea de deteccidn dando
una sefial de entrada a las entradas opuestas 18 y 18’ de
la fuente 16 de corriente diferencial, si el nlcleo inte=-
rrogado se halla en el estado de "1"., Los nficleos 42 es-

30 tn enlazados con la linea 40 en diferentes sentidos, y

— . 374407
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las seiiales de entrada pueden ser, por consiguiente, de

unz u ctra potaricdal, Asf, la interrogacibn de uno de los
niicleos 42 puede dar por resultado la aplicacidn de un im-
pulso positive 44 a la entrada 18 y de un impulso negativo
L4” correspondiente a la entrada 18’. De igual modo, la
interrogacidn de otro de los nficleos 42 puede dar por re-
sultado la aplicacidén de un impulso negativo 46 a la enira
da 18, y de un impulso positivo correspondiente 46 & la
entrada lﬁl. EQ la fig. 2 se representan esquemiticamen-
te unos perfiles de onda &4, 44°, 46 y 46° ilustrativos,
junto a las entradas 18 y 18°.

Se sobrentiende que la memoria de niicleos
indicada y descrita en la fig. 2 lo es a titulo meramente .~
ilustrativo, y que pueden emplearse, conforme a la inven-
cibn, fuentes de sefiales de entrada de otros tipos.

La fuente 16 de corriente diferencial, en
este ejemplo, comprende un par de transistores 50, 507, de
tipo NPN, respectivamente acoplados para hacer variar las
corrientes que circulan por los caminos 12 y 127, procedeg
tes de una fuente de corriente constante que comprende un
terminal negativo comfin 52 y un par de terminales positi-
vos 54 y 54°, Los terminales de base de los transistores
50 y 50° estln respectivamente acoplados a las entradas 18
y 187, y a masa por medio de unas resistencias 56 y 56,
En ausencia de sefial de entrada en las entradas 18 y 187,
los niveles de conduccibn de los transistores 50 y 50° son
aproximadamente iguales, y por los diferentes caminos 12 y
127 circulan corrientes I, e I,, aproximadamente del mig
mo valor o magnitud, entre los terminales positivos 54 y
54" y el terminal negativo comfin 52, Ahora bien, si en la

374407
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1173 '07-”
entrada 18 hay presente‘una sefial de entrada en forma de'
impulso puvsitivo 44, y en la entrada 18° hay un impulso
negativo 44" correspondiente, las variaciones resultantes
en la polarizacién de los transistores 50 y 50’ hacen que
dichos transistores experimenten respectivamente un aumen
to y una disminucidn de conduccidn. Si bien el paso %6t;1
de corriente entre los terminales 54, 547 y el terminai‘
52 sigue siendo el mismo, las corrientes individuales':[1
e I2 ven respectivamente aumentado y disminuido su val@r,
estando dichos cambios de valor directamente relacionados
con la amplitud de las sefiales de entrada 44 y 44°, Dgl
igual modo, la presencia de una seiial de entrada en fopma
de impulso positivo 46’ en la entrada 18°, y de un impulso
negativo 46 en la entrada 18, di por resultado un aumento
en la corriente I, y una disminucidn correspondiente en la
corriente Il' permaneciendo constante otra vez el paso to=-
tal de corriente en los dos caminos diferentes. Las Varié
ciones diferenciales en las corrientes I1 e Ia, por lo taé
to, proporcionan una representacibén directa de las amplité
des de la sefial de entrada, asi como de su polaridad,

La fuente 20 de tensidn de polarizacidn, cé
paz de responder a la intensidad de corriente, comprende
en este caso una pareja de resistencias 38 y 60 acopladas
en serie en el primer camino de corriente 12, entre el te£
minal positivo 54 y el transistor 50. De igual modo, la
fuente 20° de tensidn de polarizacidn comprende una pareja
de resistencias 58’ y 60" acopladas en serie en el segundo
camine de corricente 12°. Bl paso de corriente I1 por el

camino 12 produce una caida de tensidn V, en la resisten-

cia 58, y una caida total de tensidn V, en ambas resisten-

-u- 374407
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! cias 58 y 60. Las cafdas de tensidn correspondientes en

‘ la resistencia 53" y en la combinacidn de resistencias 587

y 607 del camino de corriente 12° estén designadas respec

' tivamente, y de modo similar, con Vl' y Va'o

Las cafdas de tensibn V, ¥ V, comprenden

" respectivamente las tensiones de polarizacidn primera y se
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gunda, en tanto que las caidas de tensidn Vl' y V,” com-
prenden respectivamente las tensiones de polarizacidn terce
ray Cua?t;o Los valores de las resistencias 58, 587, 60
y 60 son constantes, y las cafdas de tensién en ellas pré
ducidas tienen valores directamente proporcionales a-ﬁas
regspectivas corrientes Il e Iz'

El circuito de bloqueo 22 regenerativo y ca
paz de responder a un valor de umbral incluye unos tran--
sistores NPN primero y segundo, 62 y 64, Los terminales
de base y de colector del primer transistor 62 van acopla-
dos a los extremos opuestos de la resistencia 58. El ter-
minal de colector del segundo transistor 64 esti acoplado
al primer camino de corriente 12, en un punto 66 situado
entre las dos resistencias 58 y 60, en tanto que su termi=-
nal de base va acoplado al camino de corriente 12’, en el
extremo de la resistencia 60’ opuesto a la resistencia 587,
El circuito de bloqueo 22° incluye los transistores terce~

ro y cunarto 627 y 647, acoplados de igual manera a los

transistores primero y segundo 62 y G4. Asi, los termina-

les de colector y de base del tercer transistor 627 van aco

plados a los extremos opuestos de la resistencia 587, mien
tras los terminales de colector y de base del cuarto tran-~
sistor 64’ estdn respectivamente acoplados al punto de
uniédn entre las resistencias 58’ y 60" y al extremo de la

374407
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resgistencia 60 opuesto a la resistencia 58, Los termina-
les de emiszor de lus transistores primero y segundo 62 y
64 van acoplados a uno de los terminales de entrada 67
del dispositivo de utilizacidn 26, y a un terminal comiin
5 70 de activacidn por medio de una resistencia 72. Los
terminales de emisor de los transistores tercero y cuarto
62° y 64 estin acoplados al otro terminal de entrada 67’
del dispositivo 26, y al terminal com@n 70 de activaciﬁﬁ
por medio de una resistencia 72°. En el interior del feg
10 tingulo 26 de trazo interrumpido de la fig. 2 se ilustra
parcialmente un dispositivo tfipico 26 del género que'ré;-
. ponde comfinmente a una entrada presente en uno u otro de
los terminales 67 6 67°. 1Incluye unos transistores 687y
68 de tipo PNP, que tienen sus terminales de emisor aco=-
15 plados a una fuente comOn 74 de tensidn positiva, y sus
terminales de colector acoplados al resto del dispositive
26 de utilizacidén de las seifiales de salida.
En ausencia de seiial de entrada en los ter
minales 18 y 18“, las corrientes I, e I, son aproximadameg
20 te iguales, y Vé' sobrepasa ; V1 en una maghitud apreciable,
al mismo tiempo que V2 excede de Vl’ asimismo en magnitud
apreciable, De haber presente en el terMinal 70 una ten~
8idén selectora o de M"estrobo", los transistores primero y
tercero 62 y 62’ conducen, y ambos circuitos de bloqueo
25 22 y 22 se hallan en su estado de reposicibén. En cambio,
si del terminal 70 falta la tensibn de "estrobo", los traé
sistores 62, 64, 64" y 62’ no tienen tensiones de emisor,
Yy ninguno de ellos puede conducir. La fuente 24 de sefla-
les de franqueo de paso, por consiguiente, inhibe o facul-
30 ta selectivamente los circuitos de bloqueo 22 y 227, apli-

374407
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-y 46° de amplitud por lo menos suficiente para hacer vy

PTFER S

cAndose una tensidn selectora o de "“estrobo" relativamente
bajy al terminal 70 para facultar o condicionar a conduc-
c¢ién uno de los transistores de cada circuito de blogueo
cuando se va a detectar o percibir una seiial de entrada
en los terminales 18 y 187,

Al estar conduciendo los transistores pfi-
mero y tercero 62 y 62°, las resistencias 72 y 72’dan unas
tensiones en las bases de los transistores quinto y séxto

68 y 68’., Las tensiones son relativamente altas, debido

. al acoplamiento directo de los terminales de colectoy de

los transistores 62 y 62’ con los terminales 54 y 54é,,§
los transistores 68 y 68 siguen sin conducir. -
De haber presente una seifial de entrada:éh
y 447 de amplitud suficiente para hacer que V, sea por lo
menos igual a Vz', el segundo transistor 64 empieza a con
ducir, tomando corriente del terminal 54 a través de la
resistencia 58, El aumento de paso de corriente por la
resistencia 58 hace que aumente V,stendiendo a polarizar
el transistor 62 hacia el corte o no conduccién. ElL fun~
cionamiento regenerativo de los transistores primero y se-
gundo 62 y 64 contindia hasta que el transistor 64 llega a
saturacidn, y el transistor 62 queda completamente en cor-
te o sin conducir., Los transistores tercero y cuarto 627
y 64’ responden de igual manera a una sefial de entrada 46
’,
igual a V,, aumentando en conduccidn el transistor 64’ pé
ra polarizar mfs hacia el corte el transistor 62‘, hasta
que se llega al equilibrio. La accidn regenerativa de los
circuitos de bloqueo 22 y 22’ da la seguridad de gue fun-
cionarin de manera positiva dando sefial de salida mientras

374407
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la amplitud de la sefial de entrada sea por lo menos igual
al *13vel Jde uabral prefijado., De este modo se evita todo
fallo ¢ ausencia de respuesta a las seflales de entrada que
sean de amplitud s6lo ligeramente mayor que el valor de
umbral, o de duracidn relativamente breve.

La conduccifn de uno u otro de los trangi;-
tores 64 y 64° polariza a conduccidn aquel de los traﬂéis-
tores 68 y 68’ asociado, dando una sefial de salida al‘ieﬁ-
to del dispositivo de utilizacidn 26, Las resistencia;'EB
y 58’ respectivamente acopladas entre los transistores 6.4,
64’ y los terminales 54, 54’ reciben una parte de 1aédéi-
da total de tensidn existente entre los terminales 54,” 547
y el terminal 70, para rebajar las tensiones de base;dé:
los transistores 68 y 68° y hacerlos conductivos, siempre
que conduzcan los transistores 64 y 647,

Cuando se va a desactivar el circuito, se
quita del terminal 70 la tensidn selectora o de "estrobo",
lo que hace que dejen de conducir los cuatro transistores
62, 627, 64 y 64", Esta accidn de mando obtenida en el
terminal 70 es una caracteristica conveniente para muchas
aplicaciones del circuito de deteccibn, entre las que se
incluye el uso con una memoria de nﬁclqoé, ilustrado en
la fig, 2, Cuando se va a interr&éar, por ejemplo, uno
de los nficleos 42 en particular, se recurre tipicamente
a excitar la linea de excitacidn de X asociada, antes de
excitar la linea de excitacidn de Y asociada, para permi=
tir que se "calmen" las sefiales de perturbacién o de rui-
do. La seifial de mando impide la deteccidn de este ruido,
Y sin embargo activa el circuito para detectar durante un

tiempo en que las lineas de X y de Y se excitan simulté-
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. neamente para asegurar la completa lectura del nficleo,

j ,
- magnetizadn com MLY%,

La presencia de los circuitos de bloqueo 22,

22’ complementarios permite percibir sefiales de entrada de
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" una u otra polaridad. Ahora bien, si se van a detectar

sefiales de s6lo una polaridad, tales como los impulsos 44
y k4’, puede eliminarse el circuito de bloqueo 22°. De
igual modo puede eliminarse la resistencia 60 en dich;'dié
posici6n, &a que sdlo se necesitan las tensiones de pola-
rizacibn V1 y Va' para hacer funcionar el circuito de'blo=-
queo 22, En egte caso, las resistencias 58°y 607 puédéh
ser sustituidas por una sola resistencia que tenga el mis
mo valor que la suma de 58’ y 607,

Como se veri, las caldas de tensidn en las

resistencias 60 y 60’ cuando I, = I, definen el umbral ope

1

rativo del circuito. ULa tensidn de umbral para el circui-
to de bloqueo 22 (VT) puede definirse, por consiguiente,
como igual a Vz'- V, ¥ de igual modo la tensidn de umbral

Vo

igual a V, - Vl'. 5i se denomina AI el aumento de la co

rriente Il y la correspondiente disminucidén de la corrien

para el circuito de bloqueo 22° puede definirse como

te I, para las seilales de entrada 44 y 447, el cambio o
variacidn resultante en la polarizacibn del segundo tran-

sistor 64 es igual a AX (RGO' + R 8’)’ y el cambio en la

5
polarizacidn del primer transistor 62 es igual aAI(R58).
Cuando AI (R58 + R58' + R60') es aproximadamente igual a
12R60" el segundo transistor 64 empieza a conducir y ha-
ce que cambie de estado el circuito de bloqueo 22 de mané
ra regenerativa, como antes se ha estudiado, tas resisten
cias 58 y 58 son preferiblemente del mismo valor, y las
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resistencias 60 y 60” son también preferiblemente de igual
velor, pera clLtener una simetria de funcionamiento y unos
uﬁbrales VT y VT' gque sean igualese.

Las tensiones de umbral V. y Vp. varian li
nealmente con la corriente total que c¢circula por los.dég
caminos 12 y 12‘, ya que los valores de las resistenciés
60 y 60’ son constantes. Por lo tanto, en ausencia de té
da accidn correctora, un aumento de, por ejemplo, 5% en
la corriente total daria lugar a un aumento correspond&eé
te de 5% en el umbral operativo, Esto pareceria implicar
un aumento en la amplitud minima aceptable de las seﬁalés
de enirada a percibir. Sin embargo, en la pr5ctica;'se;
ha visto gue un aumento de 5% en la corriente total dard
por resultado en la amplitud de la sefial de entrada mini-
ma aveptable un aumento mis bien del orden de 1% a 2%, a
causa de la variacidn resultante en la ganancia de los
transistores 50 y 50” diferencialmente acoplados. La ga-
nancia de cada uno de los transistores 50 y 50° puede re-
presentarse, de manera simplificada, como producto de la
multiplicacibn de una constante por la intensidad de co-
rriente que pasa por ellos. Al aumentar la corriente to-
tal, el aumento resultante en la ganancié de los transis-
tores- 50 y 50’ d& un mayor cambio dife;encial O en la
corriente, para una seflal de entrada de amplitud dadae.

A causa del relativamente poco efecto de las variaciones
de nodo comfin en el umbral de los circuitos conforme al

presente invento, se elimina la necesidad de circuitos o
de componentes complicados que compensen tales problemas.

Si bien la invencidn se ha ilustrado y des-

crito en particular con referencia a una forma preferida
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de ejecucidén de la misma, se sobrentiende para léé perso;
nas versadas en la materia que pueden hacerse en ella di-
versos cambios de forma y de detalle sin por ello salirse
del Ambito ni apartarse del espiritu de la invencidn.

Esta solicitud, que correspondé a la preséﬂ
tada en Estados Unidos de América, el 10 de Enero de 1969,
bajo el ne 790.247, se acoge a los beneficios del articu-

lo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

- NOTA -

Los puntos de invencidn propia y nueva que

se presentan para que sean objeto de &sta Patente de In-

" vencidn en Espaiia, por VEINIE afios, son los siguientes:
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25
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l.~ Una disposicibn de circuito para de-
tectar seilales de entrada bipolares de valor al menos
igual a un valor minimo seleccionado; que comprende: me-~
dios que incluyen un par de caminos de corriente y que reé
ponden a dichas sefiales de entrada para proporcionar co-
rrientes en los caminos, que son hechas variar diferencial
mente de acuerdo con la polaridad y valor de dichas sefia~
les; medios que responden a la corriente en uno del par
de caminos de corriente, para proporcionar primera y se-
gunda tensiones de valor diferente, que varian en relacidn
directa con la corriente en ellos; medios que responden a
la corriente en el otro del par de caminos de corriente,

para proporcionar tercera y cuarta tensiones de valor die

-a- 3744Q7
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en cllosy mrimeros medios biestables gue adoptan normal-~

mente un primer estado y que responden a las tensiones
primera y cuarta para adoptar un segundo estado siempre
que la diferencia entre ellas alcance un predeterminado
valor; segundos medios biestables que adoptan normaimen~
te un primer estado y que responden a lag tengiones seéug
da y tercera patra adoptar un segundo esgtado siempre éﬁe;
la diferencia entre ellas alcance un valor predetermiqﬁdo;
Yy medios que responden a la adopcidn del segundo estadc’.ya
sea por los primeros ya sea por los segundos medios bieﬁ-
tables, para generar una sefial de salida.

2.~ Una disposicibn seglin la reivindiéa-
cidén 1, en la cual los primeros y los segundos medios bi- !
estables son incapaces de adoptar el segundo estado a me-
nos que sean habilitados, e incluyendo ademis medios para
capacitar simultfneamente los primeros y segundos medios
biestables durante intervalos de tiempo seleccionados.

3= Una disposicibn segin la reivindica-
cibn 1, en la cual los medios para proporcionar las ten-
siones primera y segunda comprenden primeros medios de re
sistencia acoplados en serie en dicho primer camino de co
rriente, las cafdas de tensidn a través de las porciones
primera y segunda de los cuales comprenden, respectivameé
te, las tensiones primera y segunda, y en la cual los me-~
dios para proporcionar las tengiones tercera y cuarta coﬁ
prenden scgundos medios de resistencia acoplados en gerie
en dicho segundo camino de corriente, cuya caida de ten-

sibn a través de las porciones primera y segunda compren=-

de, respectivamente, las tensiones tercera y cuarta.
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L.~ Una disposicidn segln la reivindica-
cién L, =2n iz cual los medios para proporcionar las ten-
siones primera y segunda comprenden un primer par de re-
sistencias acopladas en serie en dicho primer camino de
corriente, comprendiendo la cafda de tensidn a través de
una de las resistencias de dicho primer par la primera
tensibn, y comprendiendo la caida de tensidn total a tra-
vés de ambas resistencias de dicho primer par la segundu
tensiGn,;; en la cual los medios para proporcionar 1ds te£
siones tercera y cuarta comprenden un segundo par de re-
sistencias acopladas en serie en dicho otro camino de co=~
rriente, comprendiendo la caida de tensibn a tfayég de una
de las resistencias de dicho segundo par la tercera tensi6n,
y comprendiendo la cafda total de tensidn a través de am-
bas resistencias de dicho segundo par la cuarta tensibn.

5.~ Una disposicidén seglin la reivindica-
cidn &, en la cual los primeros medios biestables éompreg
den primero y segundo transistores, estando acoplado el
primer transistor para ser polarizado por la cafda de ten
sibn a través de dicha primera resistencia del primer par
de resistencias, y estando acoplado el segundo transistor
para ser polarizado por la caida de tensidn a través de
ambas resistencias de dicho segundo par de resistencias,
y eén la cual los segundos mecdios bhieslables comprenden
tercero y cuarto transistores, estando acoplado el tercer
transistor para ser polarizado por la caida de tensibn a
través de dicha primera resistencia del segundo par de rg
sistencias, y estando acoplado el cuarto transistor para
ser polarizado por la caida de tensidn a través de ambas

resistenciasg del primer par de resistenciass
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6.~ Una disposicidn de circuito para de-
tectar scﬁalos“de entrada bipolarces de amplitud al menos
igual a un valor minimo seleccionado, que comprende un mé‘
nantial de corriente constante; primer y segundo caminos
de corriente acoplados al manantial de corriente constan=
te, proporcionando normalmente dicho manantial corrientes
de valor sustancialmente igual en los caminos primero y
segundo; medins que responden a las sefiales de entraéa bi
polares y acoplados a los caminos de corriente primero y
segundo para hacer variar diferencialmente las corrientes
en ellos, de acuerdo con la amplitud y polaridad de La#;
sefiales de entrada, proporcionando una sefial de entrada
de una primera polaridad un incremento en la corriente del
primer camino y una disminucidn correspondiente en la co-
rriente del segundo camino; y proporcionando una seifial de
entrada de polaridad opuesta un incremento en la corrien-
te del segundo camino y una disminucidn correspondiente en
la corriente del primer caminoj primera y segunda resis-
tencias acopladas en serie en el primexr camino de corrieé
te; tercera y cuarta resistencias acopladas en serie en
el segundo camino de corriente; un primer transistor que
tiene terminales de colector, base y emisor, estando acos
plados los terminales de colector'y base a los extremos
opuestos de la primera resistencia; un segundo transistor
que tiene terminales de colector, base y emisor, cuyo teé
minal de colector csti acoplado al primer camino de co-~
rriente, entre las resistencias primera y segunda, y cuyo
terminal de base estd acoplado al segundo camino de co-
rriente en el extremo de la cuarta resistencia opuesto a
la tercera resistenciaj; un tercer transistor que tiene
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terminales de emisor, base y colector, estando los termi-
nales de colector y base acoplados a los extremos opues-
tos de la tercera resistencia; un cuarto transistor que
tiene terminales de emisor, base y colector, cuyo termi-
nal de colector estd acoplado al segundo camino de co-
rriente entre los transistores tercero y cuarto, y cuyo
terminal de base esti acoplade al primer camino de co-.
rriente, en el extremo de la segunda resistencia opueétd
a la pr;méra résistencia; un terminal comfin acoplado a
los terminaleg de emisor de los transistores primero, sea-
gundo, tercero y cuarto; y medios para aplicar periddica-
mente una tensibn de valor seleccionado al terminal comfin,
para permitir que cualquiera de los transistores primero
y segundo conduzca y cualquiera de los transistores ter-
cero y cuarto conduzca, proporcionando la conduccidn de
cualquiera de los transistores segundo y cuarto una indi-
cacibn de que esti presente una seiial de entrada de ampli
tud al menos igual al valor mfnimo seleccionado.

7.~ Una disposicibn segln la reivindica-
cidn 6, que incluye ademls un quinto transistor que tiene
terminales de emisor, base y colector, estando acoplado
el terminal de base a los terminales de emisor de los
trangistores primero y segundo, y estando acoplado el tei
minal de emisor a un manantial de energia, estando pola-
rizado dicho quinto transistor a conduccidn, por conduccidn
del segundo transistor, para proporcionar una sefial de sé
lida en el terminal de colector del mismo; e incluyendo
ademis un sexto transistor que tiene terminales de emisor,
base y colector, estando acoplado cl terminal de base a

los terminales de emisor de los transistores tercero y
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cuarto, y estando acoplado el terminal de emisor al manan

tisl de anzrgla, estando polarizado dicho quinto transis- |

tor a conduccidn, por conduccidn del cuarto transistor,
para proporcionar .una seiial de salida en el terminal de
5 colector del mismo.
8.~ UNA DISPOSICION DE CIRCUITb PARA
DETECTAR SENALES DE ENTRADA BIPOLARES DE VAtOR AL MENOS

w

IGUAL A UN VALOR MINIMO SELECCIONADO,

Tal y como se ha descrito en la Memoria que

10 antecede, representado en los dibujos que se acompafian, y
con los fines que se han especiflicado. |

Esta Memoria consta de veintiseis hojas e;—

. P’ Y
critas a wmagquina por una sola de sus caras.

FEB. 197

Madrid, ¥
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